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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Optoelektronika

Przedmiot
Kierunek studiow Rok/semestr
Elektrotechnika 3/6
Studia w zakresie (specjalnosg) Profil studiow
praktyczny
Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia polski
Forma studiow Wymagalnosc
stacjonarne obligatoryjny
Liczba godzin
Wyktad Laboratoria Inne (np. online)
0 15 0
Cwiczenia Projekty/seminaria
0 0
Liczba punktow ECTS
1
Wyktadowcy
Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:

Joanna Parzych

email: joanna.parzych@put.poznan.pl

tel. 61 665 2614

Wydziat Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne

Student rozpoczynajacy ten przedmiot powinien posiadaé podstawowgq wiedze z zakresu fizyki
potprzewodnikdéw, optyki, elektrotechniki, elektroniki i metrologii. Powinien réwniez posiadac
umiejetnos¢ efektywnego pozyskiwania informacji ze wskazanych Zzrédet oraz wykazywac gotowos¢ do
wspotpracy w ramach zespotu

Cel przedmiotu
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu optoelektroniki i fotoniki oraz wybranych
zastosowan nowoczesnych optoelektronicznych urzadzen
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Przedmiotowe efekty uczenia sie
Wiedza
Student:

- ma wiedze nt. znaczenia i zakresu optoelektroniki
- ma wiedze nt. budowy i zasady dziatania urzadzen optoelektronicznych
- ma wiedze nt. generacji, transmisji i detekcji sygnatéw optycznych

Umiejetnosci
Student:

- ma umiejetnosc stosowania podstawowych urzgdzen optoelektronicznych

- ma umiejetnos$¢ zaplanowania i przeprowadzenia prostych zadan inzynierskich przy wykorzystaniu
podstawowych elementdéw optoelektronicznych

Kompetencje spoteczne
Student potrafi mysleé i dziata¢ w sposdb przedsiebiorczy w obszarze optoelektroniki i inzynierii
fotonicznej

Metody weryfikacji efektow uczenia sie i kryteria oceny

Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposdb:

Sprawdziany i premiowanie wiedzy niezbednej do realizacji postawionych problemoéw w obszarze zadan
laboratoryjnych.

Ocenianie ciagte, na kazdych zajeciach - premiowanie przyrostu umiejetnosci postugiwania sie
poznanymi zasadami i metodami.

Ocena wiedzy i umiejetnosci zwigzanych z realizacjg zadania pomiarowego, ocena sprawozdania z
wykonanego éwiczenia.

Uzyskiwanie punktéw dodatkowych za aktywnos¢ podczas zajeé, a szczegdlnie za:

- efektywnos¢ zastosowania zdobytej wiedzy podczas realizacji zadania pomiarowego,

- umiejetnosé wspdtpracy w ramach zespotu praktycznie realizujgcego okreslone zadanie pomiarowe,
- starannos$¢ opracowywanych sprawozdan.

Tresci programowe

Realizacja pracy w zespofach i wykonywanie eksperymentéw obejmujgcych:

- Akwizycja i przesytanie informacji pomiarowej w tgczu optycznym

- Przemystowe facza swiattowodowe
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- Optoelektroniczna separacja sygnatow

- Pomiary parametréw wybranych fotoemiteréw i fotodetektoréw
- Doktadnos¢ pomiarow optoelektronicznych

Metody dydaktyczne

Realizacja pracy w zespolach i wykonywanie eksperymentéw obejmujgce potgczenie uktadu
pomiarowego, przeprowadzenie pomiaréw wskazanych wielkosci, przygotowanie sprawozdania.
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Bilans nakfadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 27 1,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 17 0,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 10 0,5
zajec laboratoryjnych, przygotowanie do sprawdziandw,
przygotowanie sprawozdan)*

! niepotrzebne skreéli¢ lub dopisa¢ inne czynnosci



